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' BN-69/3375-02 kqtowej czułości 

1. Przedmiot ',arkusza normy. Przedmiotem arkusza not'-

my jest metoda pomiaru charakterystyki kątowej 

w zakresie 1t rad. 
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" 2 . Układ pomiarowy - wg rysunku. 
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1 - źródło promieniowania, Z - silnik modulatora, 3 -pr.ze
słona, 4 - tarcza modulatora, 5 - fotorezystor czuły na 
promieniowanie podczerwone, 6 - zasilacz fotorezystora. 
7 - rezystor . obci1ł.żenia, B - mikrowoltomierz selektywny, 
9 - komora e lckt ro staty., zna , 19 - ruchomy uchwyt fotore-

zystorll 

3. Wymagania dotyczące elementów układu pomiarowego 

a) jeżeli w normie 'przedmiotowej nie podano inaczej, 

temperatura otoczenia (tamb) powinna być r6wna 293 ± 2 K ' 

(20±2 oC), przy wilgotności względnej nie większej niż 

75 %; 

b) źr6dło promieniowania (żarowka wstęgowa) omz sil

nik modulatora zasilać zgodnie z warunkami podanymi w 

metryce źródła i silnika; 

c) napięcie szum6w zasilacza fotorezystora czułego no. 

promieniowanie podczerwone powinno ,być mniejsze niż-lO % 

wartości napięcia 'szum6w fotorezystora; 
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d) uchwyty fotorezystc;>ra i źr6dła powiuny umoi:1iwiać ' 

ustawienie fotorezystora i źródła w osi optycznej i umoż

liwić zmianę mocy promieniowania padającego na fotorezy.s

tor bez zmiany parametrów' zasilania, a także zmianę k4ta 
padania promieniowania modulowanego w stosunku do po

wierzchni fotoczułej ; 

e) moduł impedańcji wejściowej mikrowoltomierza se

, lektywnego z przedwzmacniaczem powinien być nie mniej 

szy niż lO-krotna wartość maksymalnej rezystancji obcią-

żenia; 

f) pasmo 'przenoszenia mikrowoltomierza z pr.zedwzlflac

niaczem nie powinno być większe niż 1 ho wartości częst~ 
tliwości modulacji; 

g) napięcie szum6w wejściowych mikrowoltomierza se-

lektywnego' z przedwzmacniaczem powinno być 

niż 1/5 naDiecia s2!UlIl6w fotorezystora; 

mniejsze 

h} liniowość wskazań układu pomiarowego dla sinusoi

dalnych napięć wejściowych powinna być lepsza niż ±1 %. 

4. Kolejność CZynności przy pomiarze 

a) włączyć zasilanie źródła promienioWania i ustawić 

wymaganą wartość natężenia prądu zasilającego 

wstęgową;. 

żarówkę 

b) ustillić taką moc promieniowania padającego na po-

wierzchnię czynną fotorezystora, aby stosunek sygnału do , 

szumu był nie większy niż 1000, przy częstości modulacji 

1 KHz; 

c) zmienill,Ć , ustawienie uchwytu fotorezystora czułego 
, o 

na promieniowanie podczerwone co O ,0872' rad (15 ) w za-

kre'sie kąta ± 1\ (2 rad)w stosun,ku do normalne~ do 

wierzchni fotoczułej i odczytać napięcie sygnału (U,) 

mikrowoltomierza selektywnego; , 

po-

z 

d) wyznaczyć czuloś'ć (S) fotorezystora dla określone-
I , 

go kąta pl!-dania promieniowania w stosunku do normalnej 

do powierzchni fotoczulej wg w.zoru 

u, 
S=

p 
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w kt6rym: 

U. - napięcie sygnału, 

.p _ moc promieniowania padajlłcego na _ powierzchnię 

fotoczułlł ; 

e) z zależności czułości (S) od ~ta pad4nia promie

niowania, wyzJl.llczyć kilt połówkowy promieniowania (BHP)· 

5. Warunki pomiaru. Norma przedmiotowa powinna 0-; 

kreś"lać: 

a) temperaturę barWowIł żarówki wstęgowej, 

b) wartość napięcia zasilania fotorezystora czułego na 

promieniowanie podczerwone, 

c) ~t poł6wkowy promieniowania BHp. 
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